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Identification des composants

1. Résistances : *{HIE}“

R1 : 820 k5L : gris - rouge - jaune
RZ’ R3 : 1 k£ : marron - noir - rouge

2 Condensafeurs ~m~{}—_.

- céramiques . C18

o0

4790 pF

. C6 4 7TnkF
« Ly b1 = 72 nF

- €4 : 100 pF ; C3 : 33 pF (polyester)

- condensateur ajustable de 2 a 20 pF 3

- condensateurs variables (CV) -
. €V accord de 4,5 & 141,6 pF avec Trimmer de 0 a 8 pF
. CV de 4,5 & 59,2 pfF avec trimmer de 0 a 8 pF
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Fig 7 - Schéma de principe du circuit d'entrée - oscillateur - mélangeur
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IDENTIFICATION DES COMPOSANTS \ ]

s
A - Résistances ﬂI[]
R5 = RB =470 Q) = jaune - violet - matzon
R4 = 270 kL = zouge - violet - jaune
R6 = 18 kSL = matzon - gtis - otange
R7 = 560 k(0L = vett - bleu - jaune
R9 =71,8 kjl. = mazton - gtis - touge
B - Condensateurs
_"*}__ marron )
& ~ Leramique noir
/ erange ;gzg:
C =% = 10 nF r
11 12 | aftnge
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Fig. 6

Schéma de principe du circuit fréquence-intermédiaire et détecleur
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Résistances ¢ R11 : 1T M5 R, 4,7 K o R13 : 47
R1a : 4781 3 R17 : 188 kL R21 : 100
Condensateuzrs :
- électrochimiques : EC3 : 1 pF 3 ECQ : ¥ pF ECS 330 pF
EC15 : 10 pF ECg * 330 pb
- céramiques : C13 2 ] BF 3 C1a I
. Diodes : D, : 421-1002 ; D, : 421-1002 [oet
B 4 c A
. Tzansistozs : le : 423-3066 ; Q5 : 423-3086 ; Q7 : 423-3061 ou
423-3036 ; QB : 423-3060 ou 423-3037
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